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Uklad wzmacniacza nieodwracajacego z kompensacja pradu
bazy tranzystora wejSciowego

1

Przedmiotem wynalazku jest uklad wzmacnia-
cza nieodwracajacego z kompensacjg pradu bazy
tranzystora wejéciowego stosowany zwlaszcza w
elektronicznej aparaturze pomiarowej.

Znany jest z opisu patentowego USA nr
3230 468 wzmacniacz roéznicowy z kompensacjg
pradéw baz tranzystor6w typu n-p-n. Kompen-
sacje ta uzyskuje sie przez wprowadzenie do
ukladu wzmacniacza trzeciego tranzystora typu
n-p-n. Emiter tego tranzystora jest dolgczony do
punktu polgczenia emiteré6w tranzystoréw wzmac-
niacza roéznicowego, za$ kolektor poprzez iden-
tyczne rezystory bazowe jest polgczony z wlasna
baza oraz z bazami tranzystor6w wzmacniacza
i poprzez zrédlo pradowe 2z zasilaniem dodat-
nim wzmacniacza roéznicowego. Ukltad ten wyma-
ga identycznosci wszystkich parametrow wyko-
rzystywanych tranzystoréw w pelnym zakresie
temperatur pracy oraz identycznosci warunkow
polaryzacji.

Celem wynalazku jest zbudowanie ukladu po-
zwalajacego na pelng kompensacje wartosci pra-
du bazy tranzystora wejSciowego oraz zmniejsze-
nie wspoOlczynnika termicznego pradu, bez dobo-
ru parametréw tranzystoréow.

Cel ten zostal osiagniety przez wprowadzenie do
ukladu wzmacniacza nieodwracajacego, zawiera-
jacego wzmacniacz operacyjny z petla ujemnego
sprzezenia zwrotnego, znanego Zrdédla pradowego
i podigczenia go do wejscia rezystancyjnego dziel-
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nika pradowego, ktorego wyjscia dolqczone sg do
wej$¢é wzmacniacza operacyjnego. .

Przedmiot wynalazku pokazany jest w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na ktdrym przed-
stawiony jest uklad wzmacniacza nieodwracaja-
cego z kompensacjg pradu bazy tranzystora wej-
Sciowego. )

Uklad - wzmacniacza nieodwracajgcego skiada
si¢ ze wzmacniacza operacyjnego W z pgtlg ujem-
nego sprzezemnia zwrotnego zawierajgcego dzielnik
rezystancyjny R5, R6 i Zrédla pradowego J. Zré-
dlo pradowe J zawiera tranzystor Tl typu p-n-p,
ktérego emiter jest polaczony, poprzez rezystor
R1, z zasilaniem dodatnim +E. Baza tranzystora
T1 poprzez dwie szeregowo polaczone, spolaryzo-
wane przepustowo diody D1 i D2, jest polgczona
takze z zasilaniem dodatnim +E, za$§ poprzez
rezystor R2 z zasilaniem ujemnym —E. Kolektor
tranzystora TI1, stanowigcy wyjscie zrodla pra-
dowego J, polaczony jest z wejsciem rezystancyj-
nego dzielnika pradowego R3 i R4, ktérego wyj-
Scia polaczone sa z wejsciami nieodwracajgcym
i odwracajacym wzmacniacza operacyjnego W.
Wejscie nieodwracajace wzmacniacza W stanowi
jednocze$nie wejscie We calego ukladu, nato-
miast jego wyjScie — wyjscie Wy calego ukiadu.

Zrédlo pradowe J stanowi zr6dlo pradu kom-
pensujgcego. Dioda D1 kompensuje napigcie ba-
za-emiter tranzystora T1. Dioda D2 okre$la wspol-
czynnik termiczny oraz — wraz z opornikiem KRl
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— warto$¢ pradu emitera Ig, a wigc i pradu
wyjsciowego Ic, bedgcego pradem kompensacji.
Prad wyjsciowy Ic Zroédita pradowego J dzieli
sie za ‘pomocg rezystancyjnego dzielnika prado-
wego R3, R4 na dwie cze$ci i w ten sposéb uzy-
skuje si¢ prad wejsciowy Iy, réwny zero. Rezy-

stor R2 zapewnia wlasciwgq polaryzacje zlacz
diod D1 i D2, :
Zastrzezenie patentowe
Wzmacniacz nieodwracajacy , z . kompensacja

priia bazy tranzystora wejsciowego, zawierajgcy
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wzmacniacz operacyjny z pctla ujemnego sprze-
zenia zwrotnego oraz zrédlo pradowe skladajace
si¢ z tranzystora, ktoérego emiter polgczony jest
z zasilaniem dodatnim poprzez rezystor, za$ baza
poprzez dwie diody polaczone szeregowo i spola-
ryzowane przepustowo, baza ponadto polgczona
jest, poprzez rezystor, z =zasilaniem ujemnym,
znamienny tym, ze kolektor tranzystora (T1) sta-
nowigcy wyjscie Zrédla pradowego (J), dolaczony
jest do wejscia rezystancyjnego dzielnika prado-
wego (R3, R4), ktoérego wyjscia polaczone s3
z wejSciami wzmacniacza operacyjnego (W).
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